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Цель изучения дисциплины: формирование знаний по эксперименталь-

ным методам определения и контроля параметров полупроводниковых матери-

алов, диффузионных, эпитаксиальных и ионно-легированных слоев, полупро-

водниковых структур с потенциальными барьерами. 

 

Задачи изучения дисциплины: усвоение физических принципов наибо-

лее распространенных экспериментальных методов измерения, их теоретиче-

ского обоснования, границ применимости, точности измерения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2: способность аргументированно выбирать и реализовывать на прак-

тике эффективную методику экспериментального исследования параметров и ха-

рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектро-

ники различного функционального назначения; 

ПК-5: способность владеть современными методами расчета и проектиро-

вания микроэлектронных приборов и устройств твердотельной электроники, спо-

собность к восприятию, разработке и критической оценке новых способов их про-

ектирования; 

ПК-8: способность разрабатывать модели исследуемых процессов, матери-

алов, элементов, приборов, устройств твердотельной электроники и микроэлек-

тронной техники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 3. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет  


